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说明： 
 各个版本的软件可能存在某些差异，因此您的软件(界面/操作)可能会与本文档略有不

同。 
 除特殊说明外，对 yaJFPb 和 yaJFPs 均适用； 

主界面说明 

 
 

操作准备 

1， 请先获取相应文件以及需要烧写的文件(通常为.bin 文件)，放到与程序同一目录下； 
 yaJFPb：目标板配置文件(.ini 文件)、JTAG 链上所有器件的 BSDL 文件、Flash 参数

文件(如果内建 Flash 型号则不需要)； 
 yaJFPs：Flash 参数文件； 

2， 单板断电； 
3， 连接加载线； 
4， 单板上电； 
5， 运行程序；  
6， 当主界面出现后： 

6.1 如果程序已经为您自动成功加载了所需要的配置文件，请直接进入第 7 步； 
6.2 如果程序没有自动加载配置文件或者加载的配置文件不是您想要的，请通过菜单 

文件(File) - 打开配置文件(Open Configuration File)… 加载配置文件，参见下图； 
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如果成功，则配置文件名会显示在状态栏；如果出错，说明配置文件有问题，请检查配置文

件。详细错误代码及说明参见《FPLib Error Code.pdf》。 
 
7， 配置文件载入成功后，从菜单 目标器件(Target Device) 选择 自检(Self Test)，参见下图： 

 
 
如果出现“CheckFlashID() success”的提示，那么表明单板类型正确且加载线连接正确，

参见下图： 

 
如果提示有错，请依据下文的指导进行检查，直到正确为止；如果自检不通过则不推荐进行

后面的编程等操作。 
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Flash 自检出错时的检查 

错误代码及说明参见《FPLib Error Code(CHS).pdf》文档。 
yaJFPb 建议： 
 检查单板类型与配置文件是否相符； 
 检查加载线及其连接是否正确； 
 如果有 JTAG 器件控制的 LED，则可以通过点灯（如果有）来定位 JTAG 相关问题参见

点灯；（这是很有效的方法；） 
 最后，如果是 WH-USB-HiJTAG 加载线，也可能因为其频率较高超过了 JTAG 器件的最

高 TCK 频率（请阅读芯片手册进行核实），可以尝试降低 TCK 时钟频率，参见 TCK 频

率设置；如果是由此造成的，错误通常是 JTAG 链上的器件数量不符，参见下图： 

 
 
yaJFPs 建议： 
 检查 Flash 类型与参数文件是否相符； 
 检查加载线及其连接是否正确； 
 HOLD#管脚必须接 VCC；如果需要烧写，则 WP#管脚需要接 GND； 

TCK 频率设置 

菜单 选项(Options) / TCK 频率 (TCK Frequency) ，参见下图： 
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然后在弹出的对话框中输入要设定的频率。参见下图： 

 

或者： 

、 

说明：如果程序能够从 BSDL 文件成功获取 JTAG 链上每个器件允许的 TCK 最高频率，那么

会取其中的最小值（这是整个链可以运行的最高频率）并予以显示(fTCK of Chain)。 
对于 WH-USB-HiJTAG 电缆，频率可以是 30000000、1500000、10000000、6000000 等类推； 
对于 WH-USB-JTAG 电缆，频率可以是 6000000、3000000 等类推； 
 

点灯 

说明：仅 yaJFPb。 
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为了在 Flash 自检失败时协助定位问题，程序提供了点灯的辅助功能。 
说明：本功能仅在板卡有 LED 可被 JTAG 器件操作时方可正常使用。 
 
菜单 JTAG 器件(JTAG Device) /点灯(Lighten LEDs)，参见下图： 

 
 
程序将点亮配置文件中设定的 LED（具体过程为：灭所有 LED，然后对每个 LED 进行点亮、

灭灯操作，最后点亮所有 LED），且进度条同步显示（请留意观察板卡上的 LED），参见下图： 

 
 
操作结束后，提示如下： 
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注意：函数返回成功仅仅说明软件没有检测到错误，但不代表 LED就真的如期望的点亮与熄

灭，那需要您的判断。 

 

擦除 

说明：此操作只擦除、而不编程。如果需要同时进行擦除和编程，应当选择编程操作，且勾

选“自动擦除”选项。 
方法：菜单目标器件(Target Device) 选择 擦除(Erase) ，参见下图： 

 

在弹出的 Flash 块设置 对话框中，输入起始块（从 0 开始）和结束块（从 0 开始），点击

确定按钮。参见下图： 

 

编程 

注意：对 Flash 而言，只能向空闲区域/已擦除的区域进行编程。如果您不确定编程区域是

否为空，建议您勾选“自动擦除”选项。 

注意：Flash 是按块(Block)擦除的。所以只要编程地址在这个扇区内而不论是否从扇区起

始地址开始，整个扇区都将被擦除。下图示例中，黄色的 Block都将被擦除： 
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1，从菜单 目标器件(Target Device) 选择 编程(Program) ，在弹出的 编程(Program) 对话

框中，点击“浏览编程文件(Browse file)…”按钮，选择该单板的目标文件； 

 
注意：编程文件的大小(以字节为单位)必须是对齐的——即如果是 16 位宽，则大小必须可

以被 2整除；如果是 32位宽，则必须可以被 4整除； 

 
2，检查编程选项： 
 编程起始地址(Flash Begin Address): 一般都是从 0 开始；程序缺省值是 0；注意：地址

必须是对齐的——即如果是 16位宽，则地址必须可以被 2整除；如果是 32位宽，则必

须可以被 4整除； 

 自动解锁(Auto Unlock): 如勾选，程序将自动解锁要编程的区域；程序缺省会根据 Flash
型号进行自动设置——对于 P30、P33 等系列的 Flash，不论是否进行了加锁，每次编程

前都需要进行解锁操作，程序缺省选上；对于其他 Flash，如果没有加锁则不需要进行

解锁操作，程序缺省不选； 
 自动擦除(Auto Erase): 如勾选，程序将自动擦除要编程的区域、然后再开始编程；程

序缺省选上；说明：此操作先进行擦除再编程，如果只擦除而不编程，则应当选择擦除

操作。 
 每次写入后进行状态检查，通过了再进行下一次写(Check status after writing, continue 

next writing(s) only when check passed): 在编程写入后是否检查状态寄存器。缺省程序

会根据 Flash 是否有缓冲区进行设置——如果有缓冲区支持 Buffer Write，则缺省选上；

反之则缺省不选。如果不选导致编程不可靠，那么建议勾选。 
 
 
3，点击“确定(OK)”按钮，程序将请您确认操作，如果您确认无误，那么请点击“确定(OK)”，
否则点击“取消(Cancel)”； 
 
4，确认后，程序将开始操作； 
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为保证写入的时序以及改善速度，建议在此期间不要进行其他操作，尤其是 CPU 负载很重

的其他操作； 

 
5，编程完成后，程序将给出提示； 

 
 
6，可以按照结束使用章节所述操作后再对板卡上电，观察是否正常。 
 
7，问题解决： 
 如果不正常，可以通过读 Flash 内容后保存下来的文件与原始文件进行比较，看有无不

同。 
 此外，如果有问题，还可以通过先写入一个小文件，文件大小建议 64byte 以上（可以

验证 Flash 内部写缓冲区）、2kbyte 以下（可以节约验证时间），然后再回读比较以协助

定位问题； 
 最后，如果发现是每隔一段时间（地址 ）Flash 的整个编程缓冲区没有烧写成功（数据

全部为 0xFF），则可以尝试降低 TCK 频率再试，参见 TCK 频率设置；需要说明的是，

这通常是由于没有勾选“每次写入后进行状态检查，通过了再进行下一次写(Check 
status after writing, continue next writing(s) only when check passed)”造成的，一般应

当通过进行状态检查以保证编程，特别是 Flash 支持 Buffer Write 时，因此检查增加的

开销远比降频增加的编程时间小； 
 

批量编程 

从菜单 目标器件(Target Device) 选择 批量编程(Batch Programming...) ，参见下图： 
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在弹出的批量编程(Batch Programming) 对话框中，勾选需要编程的文件，然后点击确定，

程序将逐一对选择的文件按照指定地址编程。参见下图： 

 
 

读 Flash 

菜单 目标器件(Target Device) / 读(Read)，参见下图： 
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将进入读设置界面，参见下图： 

 

参数设置： 
 读起始地址(Read Begin Address)：要读取的起始地址，正整数。不要超出 Flash 有效地

址范围。注意：地址必须是对齐的——即如果是 16 位宽，则地址必须可以被 2 整除；

如果是 32位宽，则必须可以被 4整除； 
 读取大小(Read Size)：要读取多少内容，单位为字节。正整数。不要超出 Flash 有效地

址范围。注意：读取大小必须是对齐的——即如果是 16 位宽，则大小必须可以被 2 整

除；如果是 32位宽，则必须可以被 4整除； 
 存储方式(Storage)：根据需要选择是保存到文件还是保存到缓冲区。 
快捷按钮说明： 
 <- ——将最近一次编程操作的起始地址填充到读起始地址，将最近一次编程操作的编

程文件的大小填充到读取大小； 
 A ——将整片 Flash 的大小填充到读取大小； 
 
设置完成后点击 确定(OK) 按钮，程序请用户确认是否需要读取（防止误执行一个长时间

的操作）： 

 
 
点击 是(Yes)，程序返回主界面，显示读取进度，参见下图： 
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读取成功后，提示如下： 

 
 
如果存储设置选择了把读取的数据保存到缓冲区的话，那么程序把读取内容显示在主界面，

参见下图： 

 
 
说明：如果选择了保存到文件，那么程序把数据保存到一个文件中，文件名为 yyyyMMdd 
Hhmmssread.bin(红色部分为读操作开始的时间戳)，放在程序目录下。 
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NAND Flash 设置 

菜单 目标器件 / NAND Flash 设置，参见下图： 

 
 
设置说明： 

 

使能 ECC：如勾选使用程序内部的 ECC 算法，则程序编程时按照设定计算 ECC 并填充空

闲区域，回读时从空闲区按照设定读取 ECC 并执行纠错。如不勾选则不使用 ECC，即编程

不填充空闲区，回读也不从空闲区读 ECC 值也不纠错。 
文件中同时有净荷和 ECC：此时 bin 文件为特殊格式，在每个页面净额后带有空闲区的数

据（含 ECC）。此时程序不计算 ECC，而是直接把文件中所有内容（包括净荷和空闲区）全
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部写入 Flash。举例来说：页面大小为 2kByte，每 512 个字节净额对应 16 个字节空闲区域，

则每个页面后有 64 个字节，参见下图： 

 
 

结束使用 

将单板断电，拔下加载线，结束使用； 
 

PseudoCLI 特性 

如果需要全程自动操作，则可以购买 PseudoCLI 特性。该特性将在自动执行 AutoRun 完成

后无需用户干预 GUI 并退出，同时提供返回值供调用者判断。 
返回值说明： 
 -1：License 出错； 
 0：所有操作成功完成； 
 大于 0 的整数 n：第 n（从 1 开始）个 AutoRun 的操作失败； 
需要注意的是：程序默认在遇到错误时会弹出错误提示并停在 GUI，因此无人值守的应用，

请通过工作空间文件中设置[Option] ExitWhenFail=true 来关闭这一特性。后续操作必须对返

回值进行检查。 
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Revision History 
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2018/10/9   增加编程时自动擦除对扇区和编程地址及文件大小的关系说

明； 
2018/8/21   增加 yaJFPs 的说明； 
2017/3/28   增加 NAND Flash 设置说明； 
2014/9/23    错误代码文档原来文件名没有语言代号，应为《FPLib 

Error Code(CHS).pdf》 
 修改笔误； 

2014/6/9   页脚上方增加横线； 
2013/9/29   增加“注意：对 Flash而言，只能向空闲区域/已擦除的区域

进行编程。如果您不确定编程区域是否为空，建议您勾选“自

动擦除”选项。”到编程章节； 
2013/9/27   “操作准备”章节的第 6 步增加说明“如果程序已经为您自

动成功加载了所需要的配置文件，请直接进入第 7 步；”； 
2013/9/27    对编程的“自动擦除”选项增加说明“然后再开始编程”； 

 增加擦除章节； 
2013/9/4   增加“批量编程”章节； 
2013/7/30   格式微调； 
2013/5/26   将 BSTFPLib Error Code.pdf 文档修改为 FPLib Error Code.pdf 
2012/12/12   读取文件名时间戳部分以红色字体显示； 
2012/11/16   页脚增加主页链接； 
2012/5/4   WH-USB-HiJTAG 电缆 TCK 频率可以设为 10000000； 
2012/4/28    增加电缆 TCK 频率过高导致的问题的配图； 

 增加设置电缆 TCK 频率时显示链允许的最高频率的插

图并加以说明； 
 增加编程选项“每次写入后进行状态检查，通过了再进

行下一次写(Check status after writing, continue next 
writing(s) only when check passed)”说明； 

 如果编程有问题，应该是打开状态检查尤其是 Flash 支

持 Buffer Write 时而不是降低 TCK 频率； 
2012/3/27   编程出错增加“如果发现是每隔一段时间（地址 ）Flash 的

整个编程缓冲区没有烧写成功（数据全部为 0xFF），则可以

尝试降低 TCK 频率再试”； 
2012/3/16   修改笔误； 
2012/3/12   考虑到多语言版本的情况，替换 BSTFPLib Error Code.pdf 文

件名为文件说明“BSTFPLib 错误代码及说明”； 
2012/3/9    强调说明读地址、读取大小、编程地址、编程文件大小

必须是对齐的； 
 强调点灯时“函数返回成功仅仅说明软件没有检测到错

误，但不代表 LED 就真的如期望的点亮与熄灭，那需要
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您的判断”； 
2012/3/8   增加 TCK 频率设置说明；增加编程时自动解锁相关说明； 

替换软件截图为新版软件界面； 
2012/3/5   增加读 Flash 操作说明、点灯操作的说明； 
2012/3/3   增加主界面说明； 
2012/2/22   修改错别字； 
2012/2/21   增加页眉页脚； 
2012/2/4   因为不同版本的程序的文件名可能不同，故删除具体程序文

件名； 
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